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wyposazony w przetwornice mocy napiecia przemiennego, zasi-
lang z akumulatora o pojemnosci energetycznej, wystarczajacej
do zasilania urzadzen w czasie prowadzenia pracy bojowej w sta-
dium wykrycia celu, rozpoznania celu i $ledzenia celu przy uzyciu
pasywnych sensoréw wozu, az do momentu wiaczenia jego $rod-
kéw radiolokacyjnych niezbednych do startu i naprowadzania ra-
kiet na cel, gdyz od tego to momentu zostaje samoczynnie uru-
chomiony spalinowy silnik ttokowy napedzajacy pradnice agregatu
hybrydowego, zapewniajac buforowo pokrycie potrzeb energii
wszystkich urzadzen wozu bojowego oraz dotadowanie akumula-
tora, a natychmiast po wytgczeniu srodkéw radiolokacyjnych silnik
ttokowy zostaje samoczynnie unieruchomiony.

(6 zastrzezen)

mikrofon (8) oraz gérny czujnik i dolny czujnik pomiaru gabarytéw
wirujacej opony (1).
(1 zastrzezenie)

AT (21) 417053 (22) 2016 04 29

(51) F41J1/01(2006.01)
F41J 7/00 (2006.01)

(71)  STAROSZCZYK RADOSt AW DOLNOSLASKIE CENTRUM
BADAWCZO ROZWOJOWE, Wroctaw
(72) STAROSZCZYK RADOStAW

(54) Nierykoszetujgcy manekin strzelniczy do szkolenia
strzeleckiego ostra amunicja

(57) Manekin (tarcza) strzelecki przedstawiony na rysunku, prze-
znaczony do szkolenia strzeleckiego z uzyciem broni palnej, pro-
wadzonego z bliskiej odlegtosci od celu. Manekin (tarcza) pozwala
prowadzi¢ szkolenie w sposéb bezpieczny dla strzelca, z uwagi
na wyeliminowanie niebezpiecznych rykoszetéw.

(5 zastrzezen)
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AT (21) 417076  (22) 2016 05 02
(51) GO1M 17/02(2006.01)

(71)  OSRODEK BADAWCZO ROZWOJOWY PRZEMYStU
OPONIARSKIEGO STOMIL SPOtKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA, Poznan

(72) HERMACH MAREK; KNAST PAWEL

(54) Maszyna do dynamicznego badania przeciecia
opony

(57) Maszyna charakteryzuje sie tym, ze opona (1) wyposazona

jest w dociskajacy mechanizm (4) z miernikiem i rejestratorem sity

docisku i manometr (5). Obwodowa cze$¢ wirujacego bebna (2) za-

opatrzona jest w ostrze (6) przecinajgce opone (1). Ponadto, w po-

blizu zespotu opony (1) zamontowane sg: termowizyjna kamera (7),

AT (21) 420412 (22) 2017 02 02

(51) GOI1N 3/32(2006.01)
GOTN 3/56 (2006.01)

1) INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ, Warszawa
2) KUJAWSKI WOJCIECH

4) Urzadzenie do badania trwatosci zamkow
hakowych do drzwi

(57) Urzadzanie skladajace sie z podstawy ze stolem i apara-
tury badawczej usytuowanej na stole charakteryzuje sie tym,
Ze aparature badawcza stanowia wspornik staty (3) z fragmentem
oscieznicy (4), zamocowany na state do stotu (2), wspornik prze-
suwny (5) z fragmentem skrzydta drzwiowego (6), osadzony prze-
suwnie na prowadnicy (7), sitownik liniowy (8) z ttoczyskiem (9),
osadzony w prowadniku (10) z dwoma prowadnicami (11) i ptyta
wsporcza (12), umocowany na podporze (17) przytwierdzonej
do stotu (2) i sitownik obrotowy (13), umocowany na wsporniku
przesuwnym (5) w osi obrotu zapadki hakowej (19).

(3 zastrzezenia)
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Al (21) 417038 (22) 2016 04 29
(51) GOIN 27/00(2006.01)

(71)  CENTRUM BADAN | ROZWOJU TECHNOLOGII DLA
PRZEMYStU SPOEKA AKCYINA, Warszawa;
AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANISLAWA STASZICA W KRAKOWIE, Krakdw

(72) MARSZALEK KONSTANTY; RYDOSZ ARTUR

(54) Zintegrowana matryca czujnikéw gazu

(57) Zintegrowana matryca czujnikow gazu charakteryzuje sie
tym, ze ma posta¢ monolitycznej matrycy czujnikdw gazu, wyko-
nanej w technologii niskotemperaturowej wspodtwypalanej cera-
miki (ang. Low Temperature Cofired Ceramic, LTCC), zawierajacej
wiele warstw ceramicznych (11 - 18), przy czym jedna z warstw
wewnetrznych (12) zawiera rozsuniete wzgledem siebie ramiona,
stanowigce mostki termiczne, na ktérych po jednej stronie osa-
dzone sg czujniki gazu , a po drugiej stronie osadzone sg grzejniki
czujnikdéw gazu, przy czym w co najmniej jednej warstwie (11), po-
miedzy czujnikami gazu a otoczeniem zewnetrznym, znajduja sie
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przelotowe otwory (21), doprowadzajace gaz do czujnikéw, a po-
nadto w co najmniej jednej warstwie (13 - 15) stycznej do grzejni-
kéw znajduje sie komora powietrzna (26).

(6 zastrzezen)
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Al (21) 417007  (22) 2016 04 27

(51) GOTN 27/30(2006.01)
GOTN 33/48(2006.01)

(71) INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH
IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII
NAUK, Gdarisk; GROCHOWSKA KATARZYNA, Suwatki;
SIUZDAK KATARZYNA, Gdarnisk; SLIWINSKI GERARD,
Gdanisk; CENIAN ADAM, Gdynia

(72) GROCHOWSKA KATARZYNA; SIUZDAK KATARZYNA;
SLIWINSKI GERARD; CENIAN ADAM

(54) Materiat elektrodowy dla czujnika glukozy i sposéb
wytwarzania materiatu elektrodowego dla czujnika
glukozy

(57) Rozwigzanie dotyczy materiatu, ktdrego wiasciwosci pozwa-
laja na jego wykorzystanie jako elementy czynne w czujnikach
elektrochemicznych oraz optycznych do pomiaru glukozy, a takze
w sensorach innych wybranych bioanalitow. Materiat elektrodowy
dla czujnika ma podtoze tytanowe z nanostrukturalnie uksztatto-
wang powierzchnig, na ktérej trwale ulokowane sa nanoczastki
ztota. Sposdb wytwarzania materiatu elektrodowego dla czujnika
glukozy przedstawiono na schemacie i polega a tym, Zze na po-
wierzchni tytanowej w postaci folii Ti lub podtoza z warstwa Ti wy-
twarza sie warstwe nanorurek tlenku tytanu w procesie anodyzacji
elektrochemicznej, po czym usuwa sie warstwe nanorurek tlenku
tytanu w procesie wytrawiania w roztworze kwasu szczawiowego,
nastepnie na otrzymana strukturyzowang powierzchnie Ti napy-
la sie w obecnosci argonu cienkg warstwe Au za pomocg magne-
tronu, a w ostatnim etapie napylong warstwe zfota na struktury-
zowanej warstwie tytanu przeksztatca sie w warstwe nanoczastek
ztota w procesie jej przetapiania.

(16 zastrzezeri)
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strukturyzowane podloze Ti

l Napylanie

AT (21) 417079 (22) 2016 05 02

(51) GOIN 27/49(2006.01)
C07C 43/23(2006.01)

(71)  UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH,
Kielce

(72) MICHALKIEWICZ SLAWOMIR;
JAKUBCZYK MAGDALENA

(54) Sposob bezposredniego woltamperometrycznego
oznaczania fenoksyetanolu zwtaszcza
w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych

(57) Przedmiotem zgtoszenia jest sposob bezposredniego wol-
tamperometrycznego oznaczania fenoksyetanolu, zwiaszcza
w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych, ktéry polega
na rozpuszczeniu prébki tych preparatdw w kwasie octowym, za-
wierajacym 20% acetonitrylu (v/v) oraz 0,1 mol/dm?> chloran(VIl)
sodowy i przeprowadzeniu pomiaréw woltamperometrycznych
w otrzymanym roztworze technika pulsowa réznicowg (DPV)
na platynowej mikroelektrodzie dyskowej o $rednicy 50 um, a anali-
ze ilosciowa wykonuje sie metoda wielokrotnego dodatku roztwo-
ru wzorcowego fenoksyetanolu, mierzac natezenie pradu piku przy
potencjale 1,595 + 0,005 V vs Ag/AgCl.

(1 zastrzezenie)

Al (21) 417026 (22) 2016 04 28

(51) GO1R 17/10(2006.01)
GO1D 5/12(2006.01)
GOTK 7/24(2006.01)
G018 7/16 (2006.01)
GOTL 19/04 (2006.01)

1) UNIWERSYTET ZIELONOGORSKI, Zielona Géra
2) MICZULSKI WIESLAW

4) Sposob pomiaru wielkosci nieelektrycznej
czujnikiem rezystancyjnym w uktadzie mostkowym

(57) Wedtug zgtoszenia w miejsce czujnika rezystancyjnego wiel-
kosci nieelektrycznej wigcza sie kolejno za pomoca uktadu mikro-
procesorowego (UP) rezystory wzorcowe (R, Ryyp Ry W iloSci
wybranej przez uzytkownika i o wartosciach rezystancji odpo-
wiadajacych wartosciom wielkosci nieelektrycznej X, X; X,, .., X,
znajdujacych sie w zakresie pomiarowym przyrzadu do pomia-
ru wielkosci nieelektrycznych, kolejno wzmacnia sie wzmacnia-
czem (W) napiecia wyjsciowe mostka, po czym napiecia wyjsciowe
ze wzmacniacza (W) kolejno przetwarza sie w przetworniku ana-
logowo - cyfrowym (PAC) na postac cyfrowa, a otrzymane wyniki
Ny Ny N, .., N zapisuje sie w uktadzie mikroprocesorowym (uP),
nastepnie oblicza sie za pomoca uktadu mikroprocesorowego (UP)
z ukfadu réwnan A wartoéci wspotczynnikéw a, a;, a,, ... ,a, wielo-
mianu opisujacego charakterystyke przetwarzania uktadu. Nastep-
nie wigcza sie za pomoca uktadu mikroprocesorowego (uP) czujnik
rezystancyjny, ktérego rezystancja zalezy od mierzonej wielkosci
nieelektrycznej X, wzmacnia sie we wzmacniaczu (W) napiecie wyj-
sciowe mostka, po czym napiecie wyjsciowe ze wzmacniacza (W)
przetwarza sie w przetworniku analogowo - cyfrowym (PAC) na po-
sta¢ cyfrowa, a otrzymany wynik N, zapisuje sie w ukfadzie mi-
kroprocesorowym (uP). Nastepnie w ukfadzie mikroprocesoro-
wym (UP) z réwnania B ao+a1><+az><2+..‘+anX”:NCZ oblicza sie
mierzong wielkos¢ nieelektryczna X i wyswietla we wskazniku ().

(1 zastrzezenie)
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a,+a X, +a,X;+...+a,X; =N,

1 " __
a,+a X, +a, X +..+a,X] =N,

ay +a X, +a,X; +..+a,X; =N,




